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Caractéristiques des composants :
Q1:-2V < VGSy < -4V
RDSon =170 mQ e
U1l:VOLjmay =04V
Le circuit U1 est un inverseur a collecteur ouvert, c'ast g ==
a dire que sa structure interne de sortie est équivalente 3

4 un transistor dont le collecteur est disponible pour
I'utilisateur.

Structure équivalente & la sortie de U1



